
























专利名称(译) 发光二极管和包括其的显示装置

公开(公告)号 US20180269265A1 公开(公告)日 2018-09-20

申请号 US15/858252 申请日 2017-12-29

[标]申请(专利权)人(译) 三星显示有限公司

申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星DISPLAY CO.，LTD.

[标]发明人 KIM DONG CHAN
KIM WON JONG
MOON JI YOUNG
SEO DONG KYU
YEO MYUNG CHUL
LEE JI HYE
CHO YOON HYEUNG

发明人 KIM, DONG CHAN
KIM, WON JONG
MOON, JI YOUNG
SEO, DONG KYU
YEO, MYUNG CHUL
LEE, JI HYE
CHO, YOON HYEUNG

IPC分类号 H01L27/32 H01L51/52

CPC分类号 H01L27/3209 H01L51/5203 H01L51/5278

优先权 1020170031944 2017-03-14 KR

其他公开文献 US10483327

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

发光二极管包括第一电极，与第一电极重叠的第二电极，设置在第一电
极和第二电极之间的第一发光层和第二发光层，以及设置在第一发光层
和第一电极之间的第一电荷产生层。第二发光层，第一电荷产生层包括p
型电荷产生层和n型电荷产生层。 n型电荷产生层可以包括有机材料和掺
杂到有机材料的无机材料，并且无机材料可以包括镧系金属或碱土金
属，以及碱金属卤化物。
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